
国外电子测量技术 中国科技核心期刊!!!!!

2.29

E

D0D

%和中频分析#

G\2.29

E

D0D

%!每种模式都具有瀑布图

的功能"瀑布图功能可以无缝地显示各个时刻对应的频谱!

让即使快速变化的干扰信号也一览无余"实时频谱分析的

带宽为
S%WL_

!利用自带的如余晖模式#
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和频率模板触发#
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%等工具!可揭示出

关键信号和隐藏信号更多的重要信息"

[g6

*

@6Q

提供了额外的
!*%KL_

和
"WL_

的高通滤

波器!同时也提供了专门针对无线通信技术如
a95-=88=,

'W

和
Q/)(

所使用的免执照
G6W

频段
"#VXL_

和
*#SXL_

的陷波器"这些频带内的强载波信号会严重影响仪器在

@WG

场强测量时的动态范围!使得无法检测到带外较弱的干

扰信号"得益于这些针对
G6W

频段的滤波器以及自身优异

的灵敏度!

[g6

*

@6Q

克服了这些问题!从而实现了可靠的

@WG

认证测量"

[g6

*

@6Q

具备简便的触屏操作功能!有非常直观的

图形用户界面#

XBG

%和扁平的菜单结构"多视图功能让用

户一眼就看到所有测量和模式"仪器还包含了一个可配置

自动测试的功能!这使得它可以将复杂的测量流程自动化"

这个测试配置器允许用户针对预测试!峰值查找和最终测

量独立地对参数和判定标准进行设置!可使用
]52D0
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+G6Z[I2C->2
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和
[W6I2C->2

3

-

检 波 器"在 测 量 结 束 之

后!测试报告生成器可以帮助用户马上记录认证测试需要

的所有参数"这款仪器配备有两个额外的旋钮!每个旋钮

可以分配不同的测试参数!允许快速的比较不同参数设置

下的效果!比如在测量中带宽的设置!测量时间和衰减的

设置"

这款新的
[g6

*

@6Q @WG

测试接收机已经可以从罗

德与施瓦茨公司购买"

"%!O

年
V

月
!U

日在北京国际会议中

心举行的新闻发布会上!

[g6

*

@6Q

在中国进行了首次

展示"

派更半导体推出支持氮化镓功率放大器频率的

新型单片相位和振幅控制器

&

款引脚兼容产品均适用于频率在
!#S

%

&#SXL_

这一

范围内的多赫蒂功率放大器

!!

"%!O

年
V

月
!U

日!北京#

"%!O

电子设计创新会议%+++

派更半导体在
&%U

号展位上展示两款采用
B9=>2+W 6̀

*

技

术且适用于多赫蒂放大器的单片相位和振 幅 控 制 器

#

WZ)+

%+++

Z@VO!&%

和
Z@VO!V%

" 这 两 款 产 品 与

Z@VO!"%

均可为多赫蒂功率放大器提供最大的相位调谐灵

活性"

Z@VO!"%

$

Z@VO!&%

和
Z@VO!V%

这
&

款引脚兼容产品

均适用于频率在
!#S

%

&#SXL_

这一范围内的多赫蒂功率放

大器"

派更半导体市场总监
b0.2.2L5DD20.

表示(5相位和振

幅控制对未来通信技术的发展至关重要!从
/'@

和
*X

技术

到雷达技术!它们均依赖有效的数据交换"派更半导体的

WZ)+

将支持通信技术未来的发展"派更半导体今天新推

出了两款集成型产品!这仅仅是一个开始"公司即将推出的

WZ)+

系列产品将支持波束形成$全双工无线通信以及
*X

应用等多种功能"此外!整个
WZ)+

产品组合将继续展现

派更半导体
B9=>2+W 6̀

技术的智能集成能力"6

由于
Z@VO!&%

和
Z@VO!V%

是基于
B9=>2+W 6̀

技术而

开发!它们具备的智能集成优势#如稳定性好$灵活性高$支

持小型封装$可配置性强$系统性能更高等%是砷化镓

#

X2)

%解决方案无法比拟的"每款
WZ)+

均无需使用分离

元器件!集成了一个
U%

度射频分离器$多个
*

位数字式移

相器$一个
V

位数字式步进衰减器以及一个数字式串行外

设接口"

Z@VO!&%

和
Z@VO!V%

是用于优化基于氮化镓的多赫蒂

功率放大器的理想之选!多赫蒂功率放大器通常在较高频率

下工作"低频多赫蒂功率放大器通常基于横向扩散金属氧

化物半导体#

/FW 6̀

%技术研制而成!因为在频率低于

"#%XL_

时
/FW 6̀

具有效率和成本优势"然而!在较高频

率下!这一效率优势不复存在!而基于氮化镓的多赫蒂功率

放大器不仅性能较为稳定!而且还能满足大功率密度需求"

采用了
B9=>2+W 6̀

技术的
Z@VO!&%

适用于
"#&

%

"#$XL_

这一频率范围!而
Z@VO!V%

则适用于
&#V

%

&#SXL_

这一频

率范围"

虽然在多赫蒂放大器的架构下各组件的成本较高!但

Z@VO!&%

和
Z@VO!V%

可使用高效氮化镓晶体管!以提高组件

的总体效益!进而降低材料成本"此外!这些控制器可通过

改善匹配度和提高数字预失真回路效率来增强功率附加效

率$整个频率范围内的线性度以及多赫蒂带宽"这两款产品

能够提供最大的相位调谐灵活性!促使收发器路径之间的统

一性和重复性!同时能够提高系统稳定性"单片控制器可通

过满足不同现场需求的数字接口进行远程编程"得益于这

样的灵活性!工程师可基于运营和环境因素对相位和振幅进

行实时调整"

特性#封装#定价及供货

除了支持不同的蜂窝频段外!

Z@VO!&%

和
Z@VO!V%

的特

性和性能优势都十分相似"这两款产品的相位范围为
S$#"j

#步长(

"#Sj

%$衰减范围为
$#*?a

#步长(

%#*?a

%"

Z@VO!&%

和
Z@VO!V%

可提供高于
O%?a;GGZ&

的高线性度!功耗仅为

%#&*;)

"特别要指出的是!各控制器能够提供
&*?a;

+

'%&

+
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#

Z%#!?a

%的高功率处理能力以及
&%?a

的较高端到端隔离

度"

B9=>2+W 6̀

技术可确保控制器在所有射频引脚上能承

受至少
!KP

的静电放电!运营温度范围扩大至
d!%*h

!电

源范围达到
"#&

%

*#*P

"这些控制器产品均符合7电子电

气设备中限制使用某些有害物质指令8的相关要求!并采用

&"

引脚$

OcO;;]\(

封装方式"

Z@VO!&%

和
Z@VO!V%

样本和评估工具包现已发布!

Z@VO!&%

现已开始批量生产"对于
Z@VO!&%

!

!%%%

件批量购

买价格
U#&$

美元,个!

*%%%

件批量购买价格为
$#O%

美元,

个!

!%%%%

件 批 量 购 买 价 格 为
$#%&

美 元,个"对 于

Z@VO!V%

!

!%%%

件批量购买价格为
!%#&!

美元,个!

*%%%

件

批量购买价格为
S#&O

美元,个!

!%%%%

件批量购买价格为

$#$&

美元,个"

请登陆派更半导体的新闻编辑部#

MMM#

<

D-;0#78;

,

.-I

MD>88;

%查看产品图片和视频"

关于派更半导体

派更半导体公司隶属于日本村田制作所!是射频绝

缘硅#

[\6̀ G

%技术的创始者和领先的高性能集成射频解

决方案供应商"自
!USS

年以来!派更半导体及其创始人

团队一直不断改进
B9=>2+W 6̀

*

技术#一种已获得专利

的高级绝缘硅技术%!从而提供巨大的性能优势!以应对

射频市场中面临的最大挑战#如线性度等%"派更半导体

的产品能够提供最佳性能以及实现单片集成!因此成为

汽车$宽带$工业$物联网$移动设备$智能手机$空间技

术$测试和测量设备以及无线基础设施等各行业中多家领

先企业的首选"自
"%!V

年
!"

月年成立至今!派更半导体

已申请和待审批的专利已超过
"V%

项!已发售的
B9=>2+I

W 6̀

设备超过
&*

亿台"欲了解更多信息!请登陆
,==

<

(,,

MMM#

<

D-;0#78;

"
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半导体全新的
!DBEME;F9

射频%

U?

&

开关创下高线性度记录

B9=>2+W 6̀

*

Z@V"$"&

射频#

[\

%开关的线性性能超出

F̀ +6G6&#!

有线电视行业为双频段架构制定的标准要求

!!

Z->-

3

>0.-

半导体公司是射频
6̀ G

#绝缘体上硅%技术的

创始人!先进的射频解决方案的先行者!今日宣布其
B9=>2+I

W 6̀

*

Z@V"$"&

是目前市面上拥有最高线性指标的射频开

关"作为其公司的成功产品
Z@V"$""

的升级版!这个全新推

出的射频开关在更小的封装中提供了增强的性能"与上一

代产品一样!

Z@V"$"&

的线性性能达到了有线电视行业

F̀ +6G6&#!

标准!使有线客户端设备 #

+Z@

%可实现一个上

行,下行双频段的架构"

5我们的
B9=>2+W 6̀

技术让
Z->-

3

>0.-

成功解决了射频

领域面对的最大挑战"我们以
Z@V"$""

回应了有线电视行

业的要求!并以当今市面上线性度最高的
Z@V"$"&

迎接进一

步的挑战"6

Z->-

3

>0.-

半导体的营销总监!

b0.2.2L5DD20.

说"5就线性性能来说!没有任何公司能够与
Z->-

3

>0.-

相比"6

消费者对更高速家庭数据的要求日益增加!有线电视行

业也因此面临着不断支持和满足消费者的挑战"快速增长

的视频流服务将使问题变得更加复杂!而且让整个宽带系

统!从客户端设备到电缆基础设施!都遭受巨大的压力"正

如
+0D78

视觉网络指数 #

P(G

%预测!到了
"%!U

年!每个月将

有五百万年的视频内容在互联网上传播"这意味着每一秒

就有将近一百万分钟的视频在流动或者下载"为了迎合消

费者的需求!有线电视行业在
"%!&

年
!%

月宣布了
F̀ +6G6

&#!

标准!以期提供数千兆的流通量"这一标准为该行业制

定了一个远大的目标"其对于线性度和谐波性能的要求也

构成了最艰巨的挑战"

Z@V"$""

和
Z@V"$"&

开关为满足
F̀ +6G6&#!

对于上

行,下行双频段架构的线性度需求提供了一个独特的方法"

客户端设备!如机顶盒$电缆调制解调器和家庭网关!在这之

前只能支援一个上行,下行频段组合"

Z@V"$""

和
Z@V"$"&

是仅有的能够在同一台客户端设备中实现上行,下行双频段

的射频开关"通过双频段架构!许多客户端设备就可以达到

有线电视行业
F̀ +6G6&#!

标准!而多业务运营商 #

W6̀

%

也可以灵活地为其客户提供新增及扩展的服务"有了可同

时支持
F̀ +6G6&#%

和
&#!

技术的开关!多业务运营商就能

简单且高效费比的过渡到
F̀ +6G6&#!

的服务"

实现数千兆数据传输速率的
F̀ +6G6&#!

标准意味着一

个非常大的跃进"6

W2N/0.-2>

的产品管理总监
Y0;b85=>2D

说"5凭借卓越的线性性能!

Z->-

3

>0.-D

的
Z@V"$""

和
V"$"&

射频开关简化了从
F̀ +6G6&#%

至
&#!

的过渡"能够在同一

台客户端设备中支援上行,下行双频段是实现
F̀ +6G6&#!

的一个关键因素"

在
"%!&

年
Z@V"$""

还未被推出之前!并没有开关满足

上行,下行双频段架构所需的线性性能要求"要建立一个这

样的架构!需要在电缆调制解调器的
\

连接器安装一个开关

并置于滤波器前!并且需要符合
F̀ +6G6&#!

对电缆调制解

调器发射的杂散信号电平低于
R*%?a;P

的苛刻要求"要

达到如此低的杂散信号电平就需要开关的谐波性能优于

R!!*?a7

"

Z@V"$""

和
Z@V"$"&

是至今仅有的满足如此高

要求谐波性能的射频开关"

+

(%&

+


